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Project abstract:

Transistores de filme fino (TFTs) a base de 6xidos metdlicos como o 6xido de zinco (ZnO) podem ser
processados por solug@o, podendo atingir desempenho superior aos dispositivos a base de silicio amorfo
comercialmente disponiveis. Além de melhor desempenho, estes materiais possuem a vantagem de permitirem o
recobrimento de grandes dreas, apresentarem baixo custo de producdo, serem transparentes na regido do visivel
e, em algumas situagdes, serem compativeis com substratos flexiveis. No entanto, eles ainda apresentam uma
variabilidade de suas propriedades elétricas com a exposi¢c@o ao oxigénio, a umidade e a radiagao ultravioleta
(UV), o que faz com que seja necessario um estudo mais aprofundado de suas propriedades. Além disso, a
morfologia dos filmes e a arquitetura do dispositivo podem ser determinantes em sua performance. O presente
trabalho tem por objetivo a otimizacdo dos paradmetros de manufatura de TFTs a base de 6xidos metélicos como
0 ZnO e seus compostos terndrios e quaternarios de outros metais (In, Al, Sn, Cu, Ga, etc.) utilizando métodos
de design de experimentos (DOE) e andlise de varidncia (ANOVA) dos resultados de performance obtidos. Para
tanto, usaremos de nossa experi€ncia anterior no desenvolvimento de técnicas de manufatura de TFTs com alto
desempenho e com alto grau de reprodutibilidade dos resultados obtidos. Apds a otimizagao dos pardmetros de
construcdo, tentaremos estender a experiéncia para a manufatura de dispositivos em substratos flexiveis e/ou
transparentes, tdo bem como construir circuitos 16gicos que possam ser utilizados como base para circuitos

digitais. A experiéncia adquirida durante os processos a serem estudados também permitird a ampliacdo da
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gama de aplicacOes dos TFTs como, por exemplo, em unidades sensoriais de substancias quimicas de interesse

tecnoldgico.
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Transistores transparentes/flexiveis: do estudo de propriedades de transporte ao desenvolvimento de
circuitos

Dados de novos tipos de dispositivos (transistores, capacitores MIS e sensores) a partir de 6xidos metalicos

processados por solucdo, assim como de circuitos eletronicos flexiveis serdo produzidos no decorrer do projeto.

Os dados serdo coletados a partir de medidas elétricas dos dispositivos realizadas no laboratério de Materiais
Eletronicos e Eletronica Impressa do Departamento de Fisica do IGCE/UNESP Rio Claro.
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